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B priedas. A-D eksperimentiniy tyrimy technologiniy
parametry reikSmeés

Sukepinty pavirsiy lazerinio mikroapdorojimo eksperimentiniai tyrimai sus-
kirstyti j keturis esminius etapus:

— A eksperimentas;

— B eskperimentas;

— C eksperimentas;

— D eksperimentas.
Lentelése B1-B4 pateikiamos eksperimentiniy tyrimy A-D technologiniy para-
metry reikSmés.

B1 lentelé. A eksperimento lazerinio apdorojimo technologiniai parametrai
Table B1. Laser processing conditions of the of the experiment A

Bandinio Apdorojimo parametras
Zymuo Galia P, W Apdorojimo greitis, mm/s Ejimy skaic¢ius —n
Al 1 1 1
A2 1 2,5 1
A3 1 5 1
A4 1 7,5 1
A5 2,5 1 1
A6 2,5 2,5 1
A7 2,5 5 1
A8 2,5 7,5 1
A9 4 1 1
A10 4 2,5 1
All 4 5 1
Al12 4 7,5 1

B2 lentelé. B eksperimento lazerinio apdorojimo technologiniai parametrai
Table B2. Laser processing conditions of the of the experiment B

Bandinio Apdorojimo parametras
Zymuo Galia P, W Apdorojimo greitis V, mm/s Ejimy skai¢ius — n
B1 2,5 2,5 1
B2 2,5 2,5 2
B3 2,5 2,5 4




PRIEDAI

113

B3 lentelé. C eksperimento lazerinio apdorojimo technologiniai parametrai
Table B3. Laser processing conditions of the of the experiment C

.. Apdorojimo parametras
Bva ndinio . Apdorojimo Ejimy skai¢ius 1V§fiamos enet-
Zymuo Galia P, W e gijos lygmuo
greitis v, mm/s -n
C1 2 1 1 E3
C2 2 2,5 1 E2
C3 2 5 1 El
C4 2,5 1 1 E3
C5 2,5 2,5 1 E2
C6 2,5 5 1 El
C7 3 1 1 E3
C8 3 2,5 1 E2
C9 3 5 1 El
C10 2,5 2,5 2 E2
Cl1 2,5 2,5 4 E2
C12 2,5 2,5 6 E2

B4 lentelé. D eksperimento lazerinio apdorojimo technologiniai parametrai
Table B4. Laser processing conditions of the of the experiment D

. Apdorojimo parametras Ivedamos
Bva ndinio . Apdorojimo . - energijos
Zymuo Galia P, W areitis v, mm/s Ejimy skaicius n lygmuo

D1 2 1 1 E3
D2 2 2,5 1 E2
D3 2 5 1 El
D4 2,5 1 1 E3
D5 2,5 2,5 1 E2
D6 2,5 5 1 El
D7 3 1 1 E3
D8 3 2,5 1 E2
D9 3 5 1 El
D10 3,5 1 1 E3
DI11 3,5 2,5 1 E2
D12 3,5 5 1 El
D13 2,5 2,5 2 E2
D14 2,5 2,5 4 E2






